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роки життя: 1902 - 1987 рр.
Уолтер Браттейн народився 10 лютого 1902 р. в м. Амой (Сямінь) у Китаї в сім’ї вчителя приватної школи для китайських дітей. Незабаром сім’я переїхала до Тонаскеті (штат Вашингтон). Хлопчик навчався у школі, а потім вступив до Уайтмен-коледжу, у Валла-Валла, обравши профілюючими предметами математику та фізику. 1924 р. стає бакалавром, 1926 р. отримує ступінь магістра з фізики в Орегонському університеті; 1929 р. захищає докторську дисертацію з фізики в Міннесотському університеті. За докторською програмою Браттейн 1928-1929 академічні роки працював у Національному бюро стандартів США над підвищенням точності вимірювань часу та частоти коливань і допомагав у розробленні портативного генератора з температурним регулюванням. Протягом 1929-1967 рр. працював фізиком-дослідником у лабораторіях «Белл телефон». Він виявив, що деякі тонкі катодні покриття забезпечують задовільну емісію за нижчих температур, підсилюючи ефект і подовжуючи термін служби лампи. Від 1936 р., коли до лабораторії «Белл» прийшов Вільям Шоклі, Браттейн залучився до досліджень властивостей напівпровідників. Його метою було вдосконалити електронні лампи. Досліджуючи напівпровідники, вчені шукали матеріал, який міг би як детектувати, так і підсилювати сигнали. Роботу було перервано війною. Від 1942 до 1945 р. дослідники працювали у відділі військових досліджень Колумбійського університету. Після війни Браттейн і Шоклі повертаються до «Белл». До них приєднується фізик-теоретик Джон Бардін. 1947 р. після неодноразових спроб Браттейн і Бардін сконструювали прилад, названий точковоконтактним транзистором, а 1950 р. групою створено площинний транзистор. Пізніше було побудовано діючий польовий транзистор на основі кристалів кремнію. З подальшим розвитком технологій стало можливим розташувати в одному кристалі кремнію понад мільйон транзисторів. Подібні кремнієві блоки стали основою для швидкого розвитку сучасних комп’ютерів, засобів зв’язку та управління. Нобелівську премію з фізики 1956 р. Браттейн поділив з Бардіном і Шоклі. Їх було нагороджено «за дослідження напівпровідників і відкриття транзисторного ефекту». Подальші дослідження Браттейна були присвячені властивостям напівпровідників і їх поверхонь. 1935 р. Браттейн одружився з Керен Джилмор, яка займалася фізичною хімією. Вони мали сина. 1957 р. дружина померла, а за рік Браттейн одружився з Еммою Джейн Кірш Міллер. Серед нагород Браттейна – медаль Стюарта Баллантайна Франклінівського інституту (1952), премія Джона Скотта м. Філадельфії (1955), почесна нагорода випускникам Орегонського університету (1976), п’ять почесних докторських ступенів. Він член американської Національної академії наук і кількох наукових товариств. Браттейн Уолтер помер 13 жовтня 1987 року.
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